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Mitsubishi Electric Ku-band GaN-HEMT Serisini Genisletecek

Yeni modellerin yiiksek ¢ikis giicii uydu yer istasyonlarinin boyutunun
kii¢iiltiilmesine yardimci olacak

TOKYO, 27 Eyliil 2016 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugiin Galyum Nitriir Yiiksek
Elektronlu Mobilite Transistorii (GaN-HEMT) serisini Ku-band* bulunan uydu yer istasyonlarinda

kullanilmak {izere 100W ve 70W c¢ikis giicli ile tasarlanan iiniteleri igerecek sekilde genisletecegini agikladi.
Yeni 100W GaN-HEMT, Mtsubishi Electric’in 27 Eyliil’de yaptig1 aragtirmaya gore mevcut olan en yiiksek
cikis giiciine sahip transistorlerden biridir. Mitsubishi Electric 1 Ekim’de numunelerin sevkiyatina

baglayacak.

* 12-18GHz araliginda mikrodalga bant

100W 70W

Sol: MGFK50G3745 Sag: MGFK48G3745

Dogal afetler gibi olumsuz kosullarda ve iletisim tesislerinin insa edilmesinin gii¢ oldugu yerlerde dahi
ozellikle Ku-band’da yiiksek hizli iletisimi miimkiin kilan uydu iletisimine yonelik talepte artis yasaniyor.
Daha yiiksek ¢ikis giicii olan GaN-HEMT leri kullanan verici ekipmanlari, 6zellikle uydudan haber toplama
gibi yiiksek hizli uygulamalarda son yillarda daha yaygim olarak kullanilmaktadir.

Mitsubishi Electric, daha yiiksek ¢ikis giicii seviyeleri i¢in artan talebi karsilamak tizere sektor lideri 100W
cikis giiciine sahip MGFK50G3745 modeli ile 70W ¢ikis giiciine sahip MGFK48G3745 modelinin
lansmaniyla Ku-band GaN-HEMT serisini genisletiyor.
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{Uriin OzelliKleri
1)  Sektor lideri ¢ikis giicii minyatiirlestirmeye katkida bulunur
- 100W ¢ikis giiciine sahip MGFK50G3745 modeliyle transistor yapisi optimizasyonu, Ku-band’in
kullanildig1 uydu yer istasyonlari i¢in idealdir
- GaN-HEMT lerde daha az parga kullanilarak, uydu yer istasyonlarinda verici ekipmanlarinin
miinyatiirlerstirmesine katkida bulunulmustur
2)  Uriin serisinin genislemesini ve farkl ihtivaclara yanit verilmesini saglar
- Yeni 100W ve 70W modeller, uydu yer istasyonlarmin verici ekipmanlar1 igin ¢ikis giicii degerlerinde
daha fazla ¢esitlilik ihtiyacina yanit veriyor
- Miinferit verici bilesenleri, liretim sirasinda bagimsiz bir sekilde konfigiire edilebilir ve bdylelikle
yerinde konfigiirasyon ihtiyacini ortadan kaldirarak genel gelistirme siirelerini kisaltir

- Mevcut MGFG5H1503 giic amplifikatoriinii siiriicli kat1 olarak kullanarak amplifikatoriin

dogrusallastirma cihazini destekler ve bdylelikle gii¢ vericilerinde bozulmay1 azaltmaya yardimct

olur
Satis Takvimi
Genel Bilgi
.. Doymus . .
Uriin Uygulama Model Lineer Sevkiyat
Frekans cikis
o kazang
gucu
50.0dBm
Ku-band MGFK50G3745 10.0dB 1 Ocak 2017
GaN Uydu yer 13.75-14.5 (200w)
a -
istasyonlar1 GHz 48.3dBm )
HEMT ler MGFK48G3745 (70W) 10.0dB 1 Ekim 2016

RF performanslar
Uriin Model Doymus ¢ikis glicii Lineer kazang
[dBm] W] [dB]
MGFG5H1503™ 43.0 20 20.0
MGFK47G3745 47.0 50 8.0
Ku-band
MGEKA8G3745 483 20 100
GaN-
HEMT ler MGFK49G3745 49.0 80 75
MGEKS0G3745 20.0 100 100

** Dahili dogrusallagtirici
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MGFG5H1503  MGFK48G3745 RiChe e MGFK50G3745
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50W cikis giicii 80W cikis giicii
Giris [20} % 50W Giris __
sinyali l/ I/ cikas sinyali lels
MGFG5H1503  MGFK47G3745 MEFEElhAE MGFK49G3745
MGFK47G3745
| ifi |
Temel 6zellikler Sembol MGFK50G3745 MGFK48G3745
Tad\{fiye Drenaj kaynagi voltaji VDS 24V 24V
edilen
durum Drenaj akimi IDQ 2.4A 1.44A
Frekans 13.75-14.5GHz (Ku-band)
Doymus ¢ikis giicii Pout Tipi 100W oW
Lineer kazang GL Tipi 10.0dB 10.0dB
Ilave gii¢ verimliligi PAE %30 %33

Cevresel Farkindahk
Bu iiriinler, 2011/65/EU sayih Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin

Kullaniminin Sinirlandirilmasi’na (RoHS) uygundur.

Not: Bu iiriinlerin gelistirilmesine Japonya Yeni Enerji ve Endiistriyel Teknoloji Gelistirme Orgiitii (NEDO) kismi
destek vermistir.
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Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), giivenilir ve yiiksek kaliteli iriinler tiretmekte 90 yili agkin
tecriibeye sahiptir ve bilgi islem ve iletisim sistemleri, uzay gelistirme ve uydu iletisimleri, tiiketici elektronik
cihazlari, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve ingaat makinelerinde kullanilan elektrikli ve elektronik
donanimlar iretimi, pazarlamasi ve satisinda diinyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul
edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve ¢evre ilkesi “Eco Changes”
dogrultusunda kiiresel ve onde gelen c¢evre dostu bir sirket olmak ve toplumu teknolojileriyle
zenginlestirmeyi hedeflemektedir. Sirket 31 Mart 2016’da sona eren mali yilda 4,394.3 milyar yen (38.8
milyar US$*) konsolide grup satis1 gergeklestirdi. Ayrintili bilgi i¢in bkz.: www.MitsubishiElectric.com

* Tokyo Ddviz Borsasinin 31 Mart 2016°da ilan ettigi 1 USD =113 yen kambiyo kurundan hesaplanmustir.
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